LR4-60HPB

345~370M

Mono PERC de baja LID
Alta eficiencia

Tecnologia media célula

12 anos de garantia de producto;
25 afos de garantia de potencia lineal _0 55%
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Certificaciones de producto y de sistema Tolerancia positiva (0~+5W) garantizada

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 L »

Alta eficiencia de conversion (hasta 20.3%)
ISO 9001:2008: Sistema de gestion de calidad ISO
ISO 14001: 2004: Sistema de gestion ambiental 1SO Degradacion de potencia mas lenta gracias a la tecnologia Mono PERC de baja LID; <2% primer afio, 0,55%
TS62941: La guia para la calificacion del disefio del méduloy la desde el segundo afio hasta 25 afios
aprobacion de tipo Anti PID gracias a la optimizacion del proceso de células y a la cuidadosa seleccion de materiales
OHSAS 18001: 2007 Salud y seguridad ocupacional

Menos pérdidas de energia a baja corriente operativa

Mayor rendimiento a baja temperatura operativa

Menor riesgo de hot spots gracias a la optimizacion del disefio eléctrico y a la baja temperatura operativa
* Especificaciones sujetas a cambios técnicos y pruebas.
LONGi se reserva el derecho de interpretacion.
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de datos para hacerla parte vinculante en la documentacion legal firmada debidamente por ambas partes.

20200423V11 for EU DG only



L R4-60HPB 345~370M

Disefio (mm) Datos mecanicos Parametros operativos
-2 = 1038 - Distribucion delas células: 120 (6x20) Temperatura de fundionamiento: -40 C ~+85C
7; ] : 9 Cajade conexiones: IP68, tres diodos Toleranda de potendia nominal (W): 0 ~ +5W
| _ L ‘{J J@ﬂi Cables: 4mm?, 1200mm de longitud forEUDG)  TolerandadeVocelsc: +3%
4 Vidrio: Vidrio templado recubierto de 32mm Tension méaxima del sistema: DC1000V (IEC/UL)
By Marco: Marco de aleacién de aluminio Capaddad méaxima del fusible : 20A
2 § = - - EL anodizado Temy deOperadon Nominal delacélula: 45+2 C
-~ T Peso: 19.5kg (ategoria de prevendon deincendios: Class Il
Unidad: mm Dimension: 1755x1038X35mm (asificacion de resistendaalfuego : UL tipo 1 o tipo 2
Tolerancia: Embalaje: 30piezas por palet
1 71 997 I if;z} 1}3} 180piezas por 20GP
’ , )\: e 780piezas por 40'HC
£lmn

Datos eléctricos Incertidumbre de Pmax +3%

Codigo de producto LR4-60HPB-345M LR4-60HPB-350M LR4-60HPB-355M LR4-60HPB-360M LR4-60HPB-365M LR4-60HPB-370M
Condiciones de ensayo STC % NOCT STC % NOCT STC % NOCT STC % NOCT STC % NOCT STC % NOCT
Potencia méaxima (Pmax/W) 345 § 257.6 350 § 261.4 355 § 265.1 360 § 268.8 365 § 272.6 370 § 276.3
Tension de circuito abierto (Voc/V) 40.2 % 37.7 40.4 % 37.9 40.6 % 38.1 40.8 % 38.2 41.0 % 38.4 41.2 % 38.6
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 11.06 | 895 1116 | 902 1125 | 909 1133 | 916 1141 | 923 1150 | 930
Voltaje a potencia maxima (Vmp/V) 34.2 % 31.8 34.4 % 32.0 34.6 % 32.2 34.8 % 324 35.0 % 32.6 35.2 % 32.8
Corriente a potencia méxima (Imp/A) 10.09 § 8.09 10.18 § 8.16 10.27 § 8.23 10.35 § 8.30 10.43 § 8.36 10.52 § 8.43
Eficiencia del modulo (%) 18.9 19.2 19.5 19.8 20.0 20.3

STC (Condiciones de prueba estandar): Irradiancia 1000 W/m? Temperatura de la Célula 25 C, Espectros a AM1,5

NOCT (Temperatura nominal para células de funcionamiento): Irradiancia 800W/m? Temperatura Ambiente 20 C, Espectros a AM1,5, Viento a 1m/S

Coeficientes de temperatura (Carga mecénica
Coeficiente de temperatura en Isc +0.048%/ C Carga de nieve 5400Pa
Coeficiente de temperatura en Voc -0.270%/ C Carga de viento 2400Pa
Coeficiente de temperatura en Pmax -0.350%/ C Prueba con piedras de granizo Granizo de 25mm a la velocidad de 23m/s
Curval-V
Curva de corriente - tension (LR4-60HPB-360M) Curva de potencia - tension (LR4-60HPB-360M) Curva de corriente - tension (LR4-60HPB-360M)
r wor femperatura de célula =25 C 2r emperatura de clula =25 C
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000W/m? 300 ¢
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